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Zaproszenie do sktadania ofert na licencje/nabycie praw do rozwigzania Politechniki Poznanskiej pt.:

Uktad dynamicznego nagrzewania indukcyjnego powierzchni formy wtryskowej

Rodzaj rozwigzania

Wynalazek

Idea rozwigzania

Przedmiotem wynalazku jest uktad dynamicznego nagrzewania indukcyjnego powierzchni formy wtryskowej
w postaci modutu montowanego na formie wtryskowej, ktory zawiera podtgczony do zrédta pradu o
wysokiej czestotliwosci induktor (6). Induktor (6) umieszczony jest w uchwycie (5) nalezacym do osi

pionowej (2) manipulatora (1).

Schemat zamknietej formy z zamontowanym uktadem dynamicznego nagrzewania indukcyjnego:
1 — manipulator; 2 - 0$ pionowa; 3 — 0$ pozioma; 4 — przewdd zasilania o wysokiej czestotliwosci;
5 —uchwyt; 6 —induktor; 7 — forma wtryskowa; 8 — koncentrator pola magnetycznego;

9 — stempel; 10 — matryca.

Zalety rozwigzania/Przewaga rynkowa

Przedmiotem wynalazku jest uktad dynamicznego nagrzewania indukcyjnego wybranych powierzchni
formujacych formy wtryskowej, pozwalajgcy na eliminacje lokalnych wad produkowanych wyprasek przy
nieznacznym wydtuzeniu czasu cyklu w stosunku do konwencjonalnego procesu produkcyjnego.

Uktad ma posta¢c modutu montowanego na formie wtryskowej i zawiera podfaczony do zrddta pradu
o wysokiej czestotliwosci induktor umieszczony w uchwycie nalezacym do osi pionowej dwuosiowego
manipulatora.

Uktad dynamicznego nagrzewania indukcyjnego wybranych powierzchni formujgcych formy wtryskowej
znajduje szczegdlne zastosowanie w produkcji wyprasek cienkosciennych, wyrobdw o wymagane] wysokiej
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jakos$ci oraz przedmiotéw, ktdérych wytworzenie technologiami konwencjonalnymi jest niemozliwe, a
zwlaszcza tam, gdzie waznym parametrem procesu produkcyjnego jest czas wytworzenia.

Potencjalni klienci

Producenci form wtryskowych oraz wyprasek cienko$ciennych, produkujgcy wyroby ilosciach
przekraczajgcych 100 tys. szt. rocznie z duzymi wymaganiami jakosciowymi (motoryzacja, AGD).

Poziom gotowosci technologicznej (TRL)

TRL 7 - demonstracja prototypu technologii w warunkach operacyjnych

Stan ochrony prawne;j

Przyznany patent nr Pat.228608
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.412969?Ing=pl

Preferowana forma komercjalizacji

Licencja niewyfaczna

Forma przekazania praw

Dokumentacja patentowa
Wyniki badan
Prototyp

Informacje dodatkowe

1. Niniejsze Zaproszenie do sktadania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu zapisow Kodeksu Cywilnego.

2. Politechnika Poznanska odrzuci oferte, jezeli bedzie zawierata razgco niskg cene w stosunku do wartosci
rozwigzania.

3. Politechnika Poznanska w celu ustalenia, czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do wartosci
rozwigzania, zwréci sie do Oferenta o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych
elementdéw oferty majacych wptyw na wysokosc¢ ceny.

4. Jezeli w postepowaniu konkursowym nie mozna dokonaé wyboru najkorzystniej oferty ze wzgledu na to,
ze zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Politechnika Poznanska wezwie Oferentow, ktdrzy ztozyli
te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez Politechnike Poznanska ofert dodatkowych.

5. Politechnika Poznanska zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania konkursowego, jezeli
ztozone oferty bedg zawieraty ceny, ktérych wartosc nie bedzie przewyzszata wartosci rozwigzania.

6. Politechnika Poznanska zastrzega sobie mozliwosé podjecia negocjacji z wybranymi Oferentami.

7. Politechnika Poznanska ma prawo bez podania przyczyny odstgpi¢ od prowadzonego postepowania bez
wyboru oferty.

8. Zawarcie umowy jest uwarunkowane speftnieniem procedur przewidzianych przepisami prawa
obowigzujgcymi uczelnie.

Sposéb sktadania ofert

Oferty powinny by¢ sktadane w jezyku polskim, w formie pisemnej na adres Centrum Transferu Technologii
Politechniki Poznanskiej lub elektronicznej na adres e-mail jednostki.

Dane kontaktowe

Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznanskiej
pl. Marii Sktodowskiej-Curie 5

Biuro 409

60-965 Poznan

ctt@put.poznan.pl




